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Лабораторная работа
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ
Цель работы: изучение устройства и принципа работы выпрямительного диода, стабилитрона, биполярного транзистора; снятие их статических характеристик, сравнительный анализ. 

Порядок выполнения эксперимента
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 Рисунок 1. Схема эксперимента
1. Изучить лабораторный стенд по схеме рис.1 Установить регулятор потенциометра R2 в крайнее левое положение, переключателем П2.1 подключить выпрямительный диод (положение 1).

2. Включить цепь под напряжение с помощью шнура питания стенда и, регулируя напряжение потенциометром R2, снять ВАХ диода в прямом направлении Iпр(Uпр). Результаты измерений записать в табл.1

Таблица 1.

	Iпр, мА
	
	
	
	
	
	

	Uпр, В
	
	
	
	
	
	


3. Установить потенциометр R2 в исходное положение (п.1), затем подключить стабилитрон (положение 2) и снять обратную ветвь ВАХ стабилитрона Iобр(Uобр). Измерения записать в табл. 2

Таблица 2
	Iобр, мА
	
	
	
	
	
	

	Uобр, В
	
	
	
	
	
	


4. Подготовить схему для исследования биполярного транзистора VT1: регуляторы R1 и R2 установить в крайние левые положения, переключатель П2 установить в положение 4. После проверки преподавателем включить схему к источнику напряжения. 

5. Снять семейство выходных (коллекторных) характеристик транзистора IК(UКЭ) при IБ = const. Для этого тумблер управляющего напряжения включить в положение «+», регулятором R1 установить значение Iб согласно табл. 3 и, изменяя регулятором R2 напряжение UКЭ от 0 до 8...10 В, записать значения тока коллектора IК в табл.3. 

Проверить работу транзистора при IБ = 0.

Таблица 3
	UКЭ, В
	0
	0,2
	0,5
	1,0
	2,0
	5,0
	8...10

	IК, мА

при
	IБ = 0,1мА
	
	
	
	
	
	
	

	
	IБ= 0,2мА
	
	
	
	
	
	
	

	
	IБ = 0,3мА
	
	
	
	
	
	
	

	
	IБ=  0,4мА
	
	
	
	
	
	
	


6. Снять семейство входных характеристик UБЭ(IБ) при UКЭ = 0 и при 
UКЭ = 8...10 В. Для этого регулятором R2 установить напряжение UКЭ и, поддерживая его неизменным, изменять регулятором R1 ток базы согласно табл.4. Значения напряжения UБЭ записать в табл.4.

Таблица 4
	IБ, мА
	0
	0,1
	0,2
	0,4
	0,6

	UБЭ, мВ

при
	UКЭ = 0
	
	
	
	
	

	
	UКЭ = 8...10
	
	
	
	
	


7. По результатам эксперимента построить ВАХ диода, стабилитрона и характеристики биполярного транзистора. Сравнить экспериментальные характеристики с теоретическими.
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